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EPPING HERRNANN FISCHER 



+49 89 50032999 



S.039 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEWI 

GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: JNTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An: 



siehe Formular PCT/ISAj220 



PCT 



Aktonz«ichen dos AnmeWers Oder Anwatts 

Siehe Formular PClASfiJZZO 



Internationales Aktenzelchen 
PCT/EP2OO5/0OO5OO 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

(Regel 43b/s.1 PCT) 

Absendedatum 

(T^g/MonstCfahr) siehd Formular PCT/ISA>21 0 (Blatt 2) 



WEITERES VORGEHEN 

sietie Punkt 2 unten 



Internationales Anmeldedatum (Tsg/Mon^t/U^hr) 
19.01.2005 



Priorltatsdatum (T&gMoft^Wnhr) 
18.03.2004 



Internationale PatentKtsssiflkation (tPK) oder nationale Klassitikation und IPK 
H01L21/331 



Anm^lder 

AUSTRIAMICROSYSTEMS AG 



1 . Dieser Beschetd enthatt Angaben zu fofgenden Punkten: 

Grundtags des Boscheids 
Prioritat 

K®ln© Erstollung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbllche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde ElnheWlchkelt der Erfindung 

Begriindete Feststellung nach Regel 43b/s.1 (a)(1) hmslchtlrcb der Neuheit, der erfinderischon Tatigkeit 

und der gewerbltchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestrmmte angefuhrte Ureter! age n 
Bestimmte Mangel der internatk)nalen Anmeldung 
Bestlmmte Bemerkungen zur Internatk^nalen Anmeldung 

2. WEITERES VORGEHEN 

Wini ein Antrag auf Internationale vorlaufige PrQfung gestettt, so gilt dieser Bescheld als schrHtlicher Bescheid der 
mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behdrdo ("IPEA**); dios trifft nicht zu, wenn der Anmelder 
eine andere Behdrde als diese als IPEA wahit und die gewahlte IPEA dem lntematk>nale Buro nach Regel 66.1 bis b) 
mttgeteiit hat, daB schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehorde nicht anerkannt werden. 

Wenn dieser BeschekJ wie oben vorgesehen als schriftlbher Bescheid der IPEA giit, so wird der Anmelder 
aufgefordert, bei der IPEA vor Abiauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das FormWatt PCT/ISA/220 abgesandt 
wurde oder vor Abiauf von 22 Monaten ab dem Prioritatsdatum, je nachdem^ welche Frist spater abiauft» eine 
schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen« 

Weitere Optionen siehe Pormblatt PCT>ISA^20. 

3. Nahere Einzelheiten slehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISAe20. 
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Nr. 
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13 
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II 
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Nr. 


111 
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Fold 


Nr. 


IV 




Fold 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VII! 



Name ur)d Postanschrtit der mit dor intorrtationalen 
Rechdrchenbdh6rdo 



EuropSisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 

NL-2280 HV Rijswijk - Pays Sas 

Tol. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 

Fax: 4.31 70 340 * 3016 



Bovoitmachtigter Bediensteter 
Baillet. B 

Tel. +31 70 340-3379 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID DER Internationales Aktenzeichen 

INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE PCTyEP2005/000500 



Fetd Nr. I Grundlage des Bescheids 

1 . Hinstchtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmetdung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden. bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handert, die fur die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemSB Regelri 12.3 und 23.1 b)). 

2. Hinsichtlich der Nucleotid- undAoder Aminosauresequenz, die in der internationalen AnmekJung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erfordedich ist, ist der Bescheid auf foigender Grundlage erstellt 
worden; 



a. Art des Materials 



□ Sequenzprotokoil 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoil 
b. Form des Materials 



□ in schriftlicher Form 



□ in computerlesbarer Form 
c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen AnmekJung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen AnmeWung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtragllch fur die Zwecke der Recherche eingereicht 



3. □ Warden mehr als eine Version Oder Kopie eines Sequenzprotokolis und>bder einer dazugehdrigen Tat)e)le 

eingereicht, so sind zus3t2lich die erforderllchen Erklamngen, daR die Information in den nachgerelchten 
Oder zusatzJichen Kopien mrt der information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung Qt)ereinstimmt 
bzw. nicht uber sie hinausgeht, vorgelegi worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 



Feld Nr. II Priorltat 



1. SI Die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs wurde nicht in Betracht gezogen, da die Internationale 

Recherchenbehdrde uber keine Abschrift der fruheren Anmeldung oder. falls benotigt. Ut^ersetzung der 
f ruheren Anmeldung verfugt. Dieser Bescheid wurde trotzdem unter der Annahme erstellt, dass der 
massgebiiche Zeitpunkt (Regein 43d/s.1 und 64.1) das beanspruchte Prioritatsdatum ist. 

2. □ Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtgung der beanspruchten Prioritat erstellt worden, da sich der 

PrIoritStsanspruch als ungultig erwiesen hat (Regein 43i?/s.i und 64.1). Fur die Zwecke dieses Bescheids 
gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maBgebliche Datum. 

3. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2005>000500 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 43/>/s.1 (a)(1) hinslchtlich der Neuheit, der 
erf inddrlschen T^tlgkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuhert 

Erfinderische Tatigkelt 
Gewerbliche Anwendbarkeit 



Ja: Anspruche 1-15 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspriiche 1-15 

Ja: Anspruche: 1-15 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erkldrungen: 
siehe Beiblatt 
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WPIBllec'dPCT/FTO 18SEP2BSS 



SCHRIFTLiCHER BESCHEID 
DER im-ERNATIONALEN 
RECHERCHEBEHORDE (BEIBLATT) 




itematiorfales ARt^zeichen 



PCT/EP2005/OOQ500 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststeliung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststeliung 

1 . Es wird auf die folgencJen Dokumente verwieseh: 

D1 : US-A-6 028 345 (JOHNSON ET AL) 22. Februar 2000 (2000-02-22) 

D2: EP-A-0 219 243 (MONOLITHIC MEMORIES, INC) 22. April 1987 (1987-04- 

22) 

D3: US 2002/003286 A1 (MARTY MICHEL ET AL) 10. Januar 2002 (2002-01 - 



D4: KRAVETSKY ET AL.: "A study of ion-implanted Si(1 1 1 ) and Si(1 1 1 )/silicon 
oxide by optical second harmonic generation" SURFACE SCIENCE, Bd. 
402-404. 15. Mai 1998 (1998-05-15), Seiten 542-546, XP002326985 
NETHERLANDS 



2. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, 
well der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderisclien Tatigkeit im Sinne 
von Artikel 33(3) beruht 

2.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenOber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Veme\se in Klammem 
beziehen sich auf dieses Dokument) ein Verfahren zur Herstellung eines 
Bipolartransistors mit hochdotierter extrinsischer Basis (110), bei dem auf einem 
Halbleitersubstrat (102) eine Basisschlcht vorgesehen wird (108, 110), bei dem eine 
dotierte dielektrische Schicht (118) abgeschieden wind, bei dem In einem kontrollierten 
thermischen Schritt der Dotierstoff aus der dielektrischen Schicht in das 
Halbleitersubstrat eindiffundiert, wobei eine nlederohmige dotierte extrinsische Basis 
(110) entsteht. 

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten D1 
dadurch, daR die dielektrische Schicht undotiert abgeschieden wird, und nur danach ein 
Dotierstoff in diese dielektrische Schicht eingebracht wird. 

2.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
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SCHRirruCHER BESCHEID 
DER INTERNATIONALEN 
RECHERCHEBEHORDE (BEtBLATT) 




PCT/EP2005/00QS0n 



werden. da8 die Probleme eines Abscheidens einer hochdotierten Schicht vermieden 



2.4 Dokument D2 beschreibt (siehe D2, Seite 5, Zeile 14 bis Seite 6. Zeile 3) das 
Abscheiden eIner undotierten dielektrischen Schicht, die danach dotiert wird, um als 
Dotierungsquelle fur das unterliegende Halbleitersubstrat zu dienen . 

2.5 Der Fachmann wurde, ohne erfmderisches Zutun, die aus D2 bekannte undotierte 
dielektrische Schicht in dem aus D1 bekannten Verfahren benutzen. Dem Gegenstand 
des Anspruchs 1 liegt daher keine erfinderisch Tatigkeit zugrunde (Art. 33(3) PCT). 



3. Die abhangigen Anspruche 2-14 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit 
den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die ErforcJernisse 
des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen, siehe die Dokumente Dl , D3 und 
D4 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegeben Textstellen. 

3.1 Die technische Merkmale der abhangigen Anspruche 3, 4, 1 1 und 12 sind aus Dl 



D3 beschreibt einen Blpolartransistor mit epitaktischen Basis und implantierten 
Subkollektor. 

D4 beschreibt den Gebrauch von BF2 zur Dotierjng von Oxidschlchten. 

Dem Gegenstand der abhangigen Anspruche 2-14 liegt daher keine erfinderische 

Tatigkeit zugrunde (Art. 33(3) PCT). 



werden. 



bekannt. 
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